
第78回 応⽤物理学会 秋季学術講演会 特別シンポジウム

プログラム

9⽉5⽇(⽕)

13︓00〜17︓10
福岡国際会議場 Ａ501会場

主催︓公益社団法⼈ 応⽤物理学会
企画︓応⽤物理学会 インダストリアルチャプター

13︓00 はじめに
児⽟ 聡 （ＮＴＴ）

13︓10 「IoT時代の暮らしと近未来サービス」
島⽥ 啓⼀郎 （ソニー株式会社）

13︓40 「IoTが応⽤物理学にもたらす未来〜ベンチャーからの視点〜」
帝都 久利寿 （コネクトフリー株式会社）

14︓10 「メンテナンスフリーIoTの取り組み〜下⽔道氾濫兆候検知、
法⾯モニタリングなどの事例をご紹介〜」
齋藤 美寿 （富⼠通研究所）

14︓40 「センサーと⼈⼯知能で実現される個別化ヘルスケア」
桜⽥ ⼀洋 （ソニーコンピュータサイエンス研究所、理化学研究所）

15︓10 休憩
15︓30 「コグニティブ・コンピューティングとデバイス技術への期待」

⼭道 新太郎 （⽇本IBM）
16︓00 「複雑な組合せ最適化問題を解くコヒーレントイジングマシン」

武居 弘樹 （ＮＴＴ）
16︓30 「IoTを活⽤したインフラ診断技術とデバイス技術への期待」

猿渡 俊介 （⼤阪⼤学⼤学院）
17︓00 おわりに

⻄川 恒⼀（豊⽥中央研究所）

ＩｏＴがもたらす近未来サービスと
最先端デバイス技術

“IoT Application and Key Technologies”
IoTがもたらす様々な新サービスと将来に向けた最先端技術に着⽬し、産学の著名な講演者に講演頂き
ます。IoT×○○ということで環境（モノ）からライフアシスト（⼈）をカバーし、経営者、⼤学、企業、海外、
ベンチャーなど様々な観点から取組みを紹介し、応⽤物理学会に期待される役割や技術の議論を⾏います。

特別シンポジウム ⽇時︓9⽉5⽇(⽕) 13:00 ~ 17:10
会場︓ Ａ501

IoTがもたらす近未来サービスと
最先端デバイス技術



９月7日(木) 13:00 - 17:45
福岡国際会議場：A501会場

〇プログラム

13:00 はじめに 塚﨑 敦（東北大金研）

13:10 「ナノエレクトロニクスへの期待」
横山 直樹（富士通研）

13:20 「物質中のトポロジー」
永長 直人（理研CEMS・東大工）

14:00 「トポロジカルエレクトロニクス」
川﨑 雅司（東大工・理研CEMS）

14:40 「トポロジカル磁気構造が拓く新しいスピントロニクス」
望月 維人（早大先進理工）

15:20 休憩

15:35 「トポロジカルフォトニクス：その動向と応用への期待」
岩本 敏（東大生産研）

16:15 「トポロジカル磁性体：巨大仮想磁場による機能性」
中辻 知（東大物性研）

16:55 「超伝導状態のトポロジーが拓く量子計算の未来」
笹川 崇男（東工大フロンティア研）

17:35 おわりに 宮下 哲（JST-研究開発戦略センター）

第78回応用物理学会 秋季学術講演会 特別シンポジウム

「物質中のトポロジー」
応用にどのように結びつくのか？

主 催：応用物理学会 講演会企画運営委員会

共 催：(国研)科学技術振興機構-研究開発戦略センター(JST-CRDS)

応用物理学会インダストリアルチャプター

世話人：笹川 崇男、塚﨑 敦、宮下 哲

事前登録・入場料：不要
（非会員も大歓迎）

トポロジカル・・なんかすごそうだけど、難しそう。
ノーベル物理学賞で話題になったけど、いまいち分からない。
将来、応用物理や産業に役立つの？

このような疑問に答えたい。新しいキーワードに潜む面白さと
革新的機能を知ることから入門し、応用可能性を探ってみませんか？

特別シンポジウム ⽇時︓9⽉7⽇(⽊) 13:00 ~ 17︓45
会場︓Ａ501

物質中のトポロジー︓
応⽤にどのように結びつくのか︖



シンポジウム

開催⽇ 時間 会場 シンポジウム名

9/5(⽕) 14:30〜17:00 C24
科学技術の⼈材育成および教育の取組みとその活性化 -九州地区-
Manpower Training for Science and Technology Educational Activities and Revitalization for the Kyushu Area

9/6(⽔) 13:30〜17:30 S21
国際リニアコライダー計画とその技術
International Linear Collider and Its Technology

9/5(⽕) 13:00〜16:00 A402
フォトニクスにおける極限計測技術
Novel optical metrologies based on advanced photonics

9/6(⽔) 13:15〜17:15 A411
ハイブリッド量⼦系における電磁界制御
Electromagnetic controls in quantum hybrid systems

9/5(⽕) 09:00〜17:30 A405
材料ナノテクノロジー︓薄膜とナノ複合体の表⾯と界⾯
Materials Nano-technology: Surfaces and Interfaces of Thin Films and Nano-composites

9/6(⽔) 13:30〜17:30 A202
酸化物のテラヘルツ光物性とデバイス応⽤への展望
Terahertz optical properties of oxides and the perspective for device applications

9/6(⽔) 13:45〜17:30 C19
新デバイス・材料開発のためのナノスケール３次元分析（Ｉ）
Nanoscale 3D analyses for new device and materials development

9/6(⽔) 13:30〜17:20 S22
先進農業に向けたプラズマ応⽤最前線 〜新たな植物⽣育環境の開発･制御〜
Plasma application for advanced agriculture: creation and control of novel environments for plant growth

9/6(⽔) 13:15〜17:00 C18
光とスピンが織りなす研究の最前線
Frontier of the studies weaved by light and spins

9/5(⽕) 13:15〜18:30 A203
最新動向︓⽣体材料と先端デバイスをつなぐ学際的アプローチ
New Trend: Interdisciplinary approach to link biological materials and advanced device applications

9/5(⽕) 13:15〜17:15 C19
フレキシブル環境発電デバイスの新展開
New developments on flexible energy harvesting devices

9/7(⽊) 13:45〜17:05 A502
萌芽的デバイスとしての有機センサー -IoT時代に向けて-
Organic Devices for Sensing to Next Generation of IoT

9/5(⽕) 09:30〜17:15 S21
多元系化合物・太陽電池のこれまでとこれから －多元系化合物・太陽電池研究会３０周年記念シンポジウム－
The history and future of Multinary Compounds and Solar Cells - 30th anniversary symposium of Professional Group of Multinary
Compounds and Solar Cells -

9/5(⽕) 13:15〜16:45 C16
新物質／量⼦構造に基づく発光デバイス研究の最前線と展望
Advances and future prospects of luminescent devices based on new material and quantum structure

9/7(⽊) 13:45〜17:25 C19
マルチスケールプロセスへの挑戦〜ドライかウェットかそれとも…〜
Challenges for 'multi-scale' processing - dry, wet, or else?...

9/7(⽊) 13:30〜18:30 C18
ＩＶ族系半導体の製膜と低温結晶化（固相結晶化を中⼼に）
Film Formation and Low Temperature of IV Element Semiconductor

9/7(⽊) 13:45〜18:00 C13
GFIS（電界電離ガスイオン源）・先端イオン源顕微鏡技術とその材料・デバイス研究開発への応⽤
Recent GFIS /advanced ion source microscopy technologies and its future prospects  for R & D of materials and devices

9/6(⽔) 13:45〜17:30 C19
新デバイス・材料開発のためのナノスケール３次元分析（Ｉ）
Nanoscale 3D analyses for new device and materials development

9/5(⽕) 13:30〜17:45 A204
シリコン結晶における不純物制御の科学 〜ゲッタリングが描くウェーハの未来像〜
Science of impurity control in silicon wafers

9/6(⽔) 13:00〜16:30 A301
窒化物半導体特異構造の科学 〜先進GaN電⼦デバイスのための結晶成⻑・評価・応⽤〜
Materials Science and Advanced Electronics Created by Singularity of Nitride Semiconductors ~Crystal Growth, Characterization and
Application for Advanced GaN Electron Devices~

9/7(⽊) 13:30〜17:30 A201
転位研究の最前線 〜材料を越えた視点から⾒えてくるもの〜
Frontier of the research in dislocations

9/8(⾦) 09:00〜15:15 A203
⾰新デバイスを⽀えるIII-V族半導体の成⻑技術
III-V semiconductor growth technology for innovative devices

9/6(⽔) 13:45〜19:15 C16
機能性原⼦膜材料の最新応⽤研究と将来展望
Latest Application Researches and Future Prospects of Functional Atomic Layers

9/8(⾦) 12:45〜17:00 A204
これからの未来を担う新ワイドギャップ酸化物材料Ga2O3
Gallium Oxide : Novel Wide Band-Gap Oxide Material for Future Generation

合同セッションK

15.結晶⼯学

13.半導体

12.有機分⼦・バイオエレクトロニクス

17.ナノカーボン

6.薄膜・表⾯ 13.半導体

6.薄膜・表⾯ 13.半導体

6.薄膜・表⾯

3.光・フォトニック

1.応⽤物理学⼀般

2.放射線

10.スピントロニクス・マグネティクス

8.プラズマエレクトロニクス


